
防爆agv 佳创博为agv 防爆agv厂家

产品名称 防爆agv 佳创博为agv 防爆agv厂家

公司名称 天津佳创博为科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区华鼎智地五号楼一门502

联系电话 15202267867 15202267867

产品详情

底电极层(BottomConductingLayer)和顶电

底电极层（Bottom Conducting Layer）和顶电极层（Top Conducting Layer）直接与相关
的反铁磁层和自由层电接触。电极层通常采用非磁性导电材料，能够携带电流输入欧姆计
，防爆agv订购，欧姆计适用于已知的穿过整个隧道结的电流，并对电流（或电压）进行
测量。通常情况下，隧道势垒层提供了器件的大多数电阻，约为1000欧姆，而所有导体的
阻值约为10欧姆。底电极层位于绝缘基片（Insulating
Layer）上方，绝缘基片要比底电极层要宽，且位于其他材料构成的底基片（Body Substrate
）的上方。底基片的材料通常是硅、石英、耐热玻璃、GaAs、AlTiC或者是能够于晶圆集
成的任何其他材料。硅由于其易于加工为集成电路（尽管磁性传感器不总是需要这种电路
）成为好的选择。 

磁传感器是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号，以
这种方式来检测相应物理量的器件。磁传感器广泛用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来测量电
流、位置、方向等物理参数。在现有技术中，防爆agv，有许多不同类型的传感器用于测量磁场和其他参
数。磁传感器就是把磁场、电流、应力应变、温度、光等引起敏感元件磁性能的变化转换成电信号，以
这种方式来检测相应物理量的传感器。

 磁传感器广泛用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来测量电流、位置、方向等物
理参数。在现有技术中，有许多不同类型的传感器用于测量磁场和其他参数，例如采用霍



尔（Hall）元件，各向异性磁电阻（Anisotropic Magnetoresistance，
AMR）元件或巨磁电阻（Giant Magnetoresistance， GMR）元件为敏感元件的磁传感器。
以霍尔元件为敏感元件的磁传感器通常使用聚磁环结构来放大磁场，提高霍尔输出灵敏度
，从而增加了传感器的体积和重量，同时霍尔元件具有功耗大，防爆agv生产，线性度差
的缺陷。AMR元件虽然其灵敏度比霍尔元件高很多，但是其线性范围窄，同时以AMR为
敏感元件的磁传感器需要设置Set/Reset线圈对其进行预设/复位操作，造成其制造工艺的复
杂，线圈结构的设置在增加尺寸的同时也增加了功耗。以GMR元件为敏感元件的磁传感
器较之霍尔电流传感器有更高的灵敏度，但是其线性范围偏低。

防爆agv-佳创博为agv-防爆agv厂家由天津佳创博为科技有限公司提供。天津佳创博为科技有限公司是一
家从事“AGV产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场
的良性竞争，使“FancyAGV”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳创博
为在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

